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Abstract (en)
A pot (21) has a first material with a first temperature expansion coefficient (TEC). A cover (22) has a second material with a second TEC greater
than the first TEC. If the temperature rises, the pot expands and the cover distorts so that both cause enlargement in a cavity resonance volume (V).
An independent claim is also included for an oscillator circuit integrated into a ceramic substrate like a low-temperature co-fired multilayered ceramic.

Abstract (de)
Hohlraumresonator (20) mit Temperaturkompensation, der einen Topf (21) und eine Abdeckung (22) umfasst, die zusammen ein Hohlraum-
Resonanzvolumen (V) umschliessen. Der Topf (21) umfasst ein erstes Material, das einen ersten Temperaturausdehnungskoeffizienten (a1)
hat, und die Abdeckung (22) umfasst ein zweites Material, das einen zweiten Temperaturausdehnungskoeffizienten (a2) hat. Der zweite
Temperaturausdehnungskoeffizient (a2) ist grösser als der erste Temperaturausdehnungskoeffizient (a1) und bei einer Temperaturerhöhung ergibt
sich eine Ausdehnung des Topfes (21) und eine Verformung der Abdeckung (22), die jede für sich als auch zusammen eine Vergrösserung des
Hohlraum-Resonanzvolumens (V) bewirken. Gleichzeitig bleibt die Resonanzfrequenz im Wesentlichen konstant. <IMAGE>
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